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OEZ Přehled parametrů a výpočtů ( TN, Un = 230 / 400 V )
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Chladící jednotky č.2

Označení Parametry Výpočty Selektivita
1B1

1B1 Síť TN Ik"= 9.00 kA

U2 = 242/420 V ip = 15.2 kA

In = 1000 A dU = 0.1 %

1FA6

1FA6 LPN-25B io = 3.89 kA

1F5-1FA6 selektivní 

minimálně do 841  A

In = 25 A Zs(0,4s) = 1.87 Ohm (Ia = 124 A)

Icn = 10 kA Icm = 17 kA

Ii = 112.50 A

1WL10

1WL10 1-CYKY5x10 Iz = 63.8 A

55 m na stěně (C) tm = 35 ° C

Teplota okolí [st. C] : 20 io = 2.69 kA

Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo 

na neperforovaných lávkách dU = 0.2 %

Počet seskupených obvodů : 1 I2t < k2S2

Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 277 mOhm < 1.87 Ohm )

1WL16

1WL16 CYKY 5x10 Iz = 34.8 A

45 m na stěně (C) tm = 71 ° C

Teplota okolí [st. C] : 55 Ik"= 1.20 kA

Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo 

na neperforovaných lávkách dU = 0.2 %



Označení Parametry Výpočty Selektivita
Počet seskupených obvodů : 1 I2t < k2S2

Uspořádání seskupených obvodů : V jedné vrstvě ip = 1.74 kA

O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 473 mOhm < 1.87 Ohm )

CHL. č.2

CHL. č.2 Vývod Ik"= 1.20 kA

P= 3.3 kW xB = 3.3 kW O.K. Zsv < Zs(0,4s) ( 473 mOhm < 1.87 Ohm )

cos fi = 0.95 ip = 1.74 kA

I = 5.01 A U = 418 V (Un + 4.5%)

B = 1




